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Typenreihe/Type range T459 N 2000 2200 2400 2600
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hachstzuldssige Werte Maximum permissible values
Vorm, Vaam Periodische Vorwirts- und repetitive peak forward off-state 2000...2600 Vv
Riickwérts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lrRmsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 1000 A
lravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 459 A
tc=58°C 635 A
ltRm Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 4800 A
lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current ty =10 ms, t,;<45°C 7500 A
tp=10ms, t =ty max 6750 A
Jicdt Grenzlastintegral Ji2dt-value t, =10 ms, t,<45°C 281000 A%s
tp =10 M, b = ty max 228000 A%
(di/dt)e, Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current  nicht periodisch/non repetitive 600 Alus
Dauerbetrisb/continuous operation, ity = 2000 A, 120 Alus
v =10V, ig = 1,25 A, dig/dt = 1,25 Alus
(dv/dt), Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage  vp =67% Voam, ty = tymax
5. Kennbuchstabe/Sth letter C 400 Vius
6. Kennbuchstabe/5th letter  F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
vr Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty = 25°C, ir=2000 A 26 V
Viro) Schleusenspannung threshold voltage by =1 max 1 Y
T Ersatzwiderstand slope resistance ty =ty max 0,84 mQ
Var Obere ZGndspannung max. gate trigger voltage ty=25°C, vp=6V,Ra=50Q 15 V
lgT Oberer Z(indstrom max. gate trigger current ty=25°C, p=6V,Ry=5Q 250 mA
Unterer Zndstrom min. gate trigger current ty=tymex VD=6V, Ra =50 10 mA
In Oberer Haltestrom max. holding current 1y=25°C, vp=6V,Ry =50 300 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current 1y=256°C, Vp =6V, Rax=10Q 1,56 A
ia =125 A, dig/dt = 1,25 Alps, ;=20 s
ips IR Oberer Vorwérts- und Rickwirts- max. forward off-state and ty = tyj max» Vo = Vorm (VR = Vaam) 80 mA
Sperrstrom reverse currents
tgd Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time ia = 1,25 A, dig/dt = 2,5 Alus 3,3 us
14 Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Prifbedingungen/test conditions 3.4.3.4 300 us
Chun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance t, = 25°C, f = 10 kHz 6 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Wirmewiderstand thermal resistance, junction to case
Riuc fur beidssitige Kiihlung for two-sided cooling O = 180%l, sinus =< 0,0455°C/W
DC =< 0,044 °C/W
Rinucia) fir anodenseitige Kihlung for anode-sided cooling 0 =180, sinus =< 0,0665°C/W
DC < 0,065 °C/W
Rinacig fiir kathodensaeitige Kiihlung for cathode-sided cooling 6 = 180%%l, sinus = 0,1375°C/W
DC =< 0,136 °C/W
Rinek Waéarmewiderstand fiir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kihlkérper case to heatsink 0,01 °C/W
tyj max Hdchstzul. Sperrschichttemperatur max. junction temperature 125°C
tviop Betriebstemperatur operating temperature - 40°C...+125°C
tsig Lagertemperatur storage temperature —40°C...+140°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight 2709
F AnpreBkraft clamping force 10...15kN
Masbild outline DIN 41814-153C 4 Seite/page 240
Kriechstrecke creepage distance 28 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schilttelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2

DurchlaBkenniinien/On-state characteristics DurchlaBverlustleistung Pray/On-state power loss Pray

a — Typische Kennlinien/typical characteristics Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
b — Grenzkennlinien/limiting characteristics
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Bild/Fig. 3 Bild/Fig. 4
Héchstzuldssige Gehausetemperatur tg Transienter innerer Warmewiderstand Zgnc
Maximum allowable case temperature tc Transient thermal impedance, junction to case, Zgnc
————— anodenseitige Kuhlung/anode sided cooling == ——— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling

beidsertige Kiihlung/two-sided cooling

beidseitige Kilhiung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6
DurchlaBveriustleistung P1/On-state power loss Py Héchstzuldssige Gehausstemperatur tg
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ® Maximum allowable case temperature t

————— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bilc/Fig. 7

Transienter innerer Warmewiderstand Zmyc

Transient thermal impedance,, junction to case, Zgnuc
————— anodenseitige Kihlyng/anode sided caoling
— beidseitiga Kiihlung/two-sided cooling
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Blld/Fig. 8
Ztndbereich und Spitzensteuerleistung bei vp = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vo 26 V.
Parameter: a b ¢ d
Steuerimpulsdauer/Pulse duration tg fms§ 10 1 05 01
Hdchstzuléssige Spitzensteuerlsistung/
Maximum allowable peak gate power W] 40 80 100 150
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Bild/Fig. 8
Grenzstrom lyoyw/Limiting overload on-state current lrovm
————— anodenseitige Kiihiung/anode sided cooling
beidseitige Kilhlung/two-sided cooling
a — Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions, t; = 36°C
b — Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions, tc = 46°C
¢ — Belastung im AnschiuB an Betrieb mit Dauergrenzstrom a/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating, lravm, tc = 85°C
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Bild/Fig. 10
Zindverzug ty

Gate controlled delay time tgy
a — AuBerster Verlauf/limiting characteristic
b — typischer Verlauf/typical characteristic

Bild/Fig. 11

Nachlaufladung Qs in Abhdngigkeit von der abkommutierenden Stromsteitheit
-di/dt bei t,, = 125°C.

Der angegebene Verlauf wird von 90% aller Thyristoren nicht tiberschritten.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt att, = 125°C.

These curves are valid for 30% of all thyristors.



